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TZ335F

Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwarts-

Rickwarts-Spitzensperrspannuna

Vorwarts-
StoRspitzensperrspannuna
Ruckwarts-
StoRspitzensperrspannuna

DurchlalRstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaBspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Zundspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung

Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Riickwarts-Sperrstrom

Zundverzug

Freiwerdezeit

Isolations-Priifspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Gehause, siehe Seite
Si-Elemente mit Druckkontakt
Innere Isolation
Anzugsdrehmoment
mechanische Befestiauna

Anzugsdrehmoment fiir elektrische

Anschlisse
Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit

" 1300 V auf Anfrage / 1300 V on demand

Electrical properties
Maximum rated values

repetitive peak forward off-state t,; =-40°C...t\j nax

and reverse voltaaes

non-repetitive peak forward off- t; =-40°C...t\j nax

state voltace
non-repetitive peak
voltaae

RMS on-state current

average on-state current
surge current

I“t-value

reverse t,; = +25°C...t; max

.= 85°C

=
1]
N

5°C,t,=10ms
tyj = tyjmax, tp = 10 ms
t;=25°C,t,=10ms
tyj = tyjmax, tp = 10 ms

critical rate of rise of on-state curren DIN IEC 747-6, f = 50 Hz

lom=1A, dig/dt =1 Alus

critical rate of rise of off-state voltage t,; = t,j max, Vo = 0,67 Vprm

Characteristic values
on-state voltage
threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

6.Kennbuchstabe/6th letter B
6.Kennbuchstabe/6th letter C
6.Kennbuchstabe/6th letter L
6.Kennbuchstabe/6th letter M

—

Vj = Vj max» iT =1300 A

t
Vj tvj max
t

—~ o+

Vj Vj max

25°C,vp=12V
25°C,vp=12V

Vj tvj max: VD = 12V

tyj = tyymax» Vo = 0,5 Vpru
i = tyjmaxs Vb = 0,5 Vpru

oo
imnm nn

—

t;=25°C,vp=12V,Rpx=10 W

Vpru, Vrrm 800, 1000, 1100,

VDSM
VRSM

ITRMSM
ITAVM

ITSM
1“t
(diT/dt)cr

(dVD/ dt)cr

VT
V1ro)
rr

leT
Var

lep

Vap

Iy

t;j=25°C,vp=12V,Re>=10 W I,

iow = 1A, dig/dt =1 Alus, t; = 20 us

forward off-state and reverse curreni t,; = t,; max

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction

to case

Vb = Vprms VR = VRRM

DIN IEC 747-6, t ;= 25°C

icm = 1A, dig/dt =1 Alus

tyj = tyj maxs itm = Itavm

Vrm = 100 V, vpy = 0,67 Vpru
-diy/dt = 20 A/us

dvp/dt = 6.Kennbuchstabe/6th letter

5.Kennbuchstabe/5th letter E
5.Kennbuchstabe/5th letter F
5.Kennbuchstabe/5th letter G
RMS, f = 50 Hz, 1 min.

ip, IR

ty

VisoL

pro Modul/per module, Q =180° sin Ry

pro Modul/per module, Q =180° sin

thermal resistance, case to heatsink pro Modul/per module

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

case, see page

Si-pellet with pressure contact
internal insulation

ir mounting torque

terminal connection torque

weight
creepage distance
vibration resistance

Toleranz/tolerance +/- 15%

Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

RthCK
tvj max
tc op
tstg

M1

M2

?) Werte nach DIN IEC 747-6 (ohne vorausgehende Kommutierung) / Values according to DIN IEC 747-6 (without prior commutation)
3 Unmittelbar nach der Freiwerdezeit, vgl. MeRbedingungen fiir t q- | Immediately after circuit commutated turn-off time, see parameters fort .

1200. 1300
800, 1000, 1100,
1200. 1300
900, 1100, 1200,
1300. 1400
700
335
445
11,3
10
638 .10°
500.10°
200
) 3)
50 50
500 500
500 50
1000 500
max. 1,85
1,15
0,42
max. 250
max. 2,2
max. 10
max. 5
max. 0,25
max. 250
max. 1000
max. 100
max. 1,5
max. 20
max. 25
max. 30
3
100
max. 0,0800
max. 0,0765
max. 0,02
125
-40...+125
-40...+130
AIN
5
12
typ. 900
15
50

Alus

V/us
V/us
V/us
V/us

mwW
mA

mA
mA

mA
mA

mA

us

VS
VS
VS
kV

°C/W

°C/W
°C/W
°C
°C
°C

Nm

Nm

mm
m/s?
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TZ335F /5 ig[A] — B
Bild / Fig. 1
Steuercharakteristik vg = f(ig) mit Zindbereich fir Vp = 12V
Gate characteristic vg = f(ig )with triggering area for Vp = 12V
Hochstzulassige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated
peak gate power dissipation Pgy = f(tg):
a-20W/10ms b-40W/1ms c-60W/0.5ms
1000 -
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TZ335F 17 ~difdt [A/us]——
Bild / Fig. 3

Sperrverzégerungsladung Qg in Abh&ngigkeit von der abkommutierenden
Stromsteilheit -di/dt bei tvj = tvj max: VR= 0,5 VRRMv VRM™ 0,8 VRRM
Recovered charge Qg versus the rate of decay of the forward on-state
current -di/dt at tvj = tvj max' VR~ 0,5 VRRMv VRM = 0,8 VRRM

Parameter: DurchlaRstrom ity / On-state current ity

TZ335F

107

102 2 3 5 10" 23 5 100 23 5 10!

TZ335F/8

Bild / Fig. 2

Zundverzug / Gate controlled delay time tgd =f(igm)
tvj = 25°C, diG/dt = iGM/1|JS

a - maximaler Verlauf / limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic
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Bild / Fig. 4

Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance
Zthyc = f(t)

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ¢ pro Zweig fiir DC

Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ¢ per arm for DC

105 ==
5 Pr+P [kW]
3 Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
o 2 200 - %:, 60 Rennl°C/W] | 0,00194|0,00584 | 0,1465| 0,0254| 0,0287
, ===co t,[s] 0,000732/0,00824| 0,108] 0,57 3
itlAl 5 = 16
3 [ :’ H [~ ,: = %
1032 | T T ?;ﬁ//: 1 Analytische Funktion / Analytical function:
5 = 024 5 Nmax 'TL
g =i —— 0.2 Zihic = S Rhn (1-€ °1)
102 — e | L od "
5 = = 006
3 =]
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10° 2 3 6 2 3 6 2 3 6
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TZ335F /9 tius] —p
Bild / Fig. 5

EDL-Diagramm / EDL-diagram

Summe aus Einschalt- und DurchlaBverlustleistung Pr1+Py /
Sum of the turn-on and on-state power loss Pr1+Pt
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Bild / Fig. 6
| RC-Glied/RC-network: Steuergenerator /
t E ] RIW 3 0,02 *vpy[V] Pulse generator:
f A+ @L C £ 0,224F ig =1A
dig/dt =1A/us

Lastkreis /Load circuit:

Vbm £67% VDRM
VRM £50V
dvg/dt £ 100V/us

EDP-Diagramm /EDP-diagram
Gesamtenergie W; je Durchlalstromplus /
Total energy Wy per on-state current pulse
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Bild / Fig. 8 w k] b
RC-Glied / RC-network Steuergenerator /

Lastkreis /Load circuit:
Vbm £67% VDRM
VRM £67% VRRM

Pulse generator:
RIWE 0,02 *vpylV] g =1A
C £0,33uF dig/dt =1A/us

EDP-Diagramm / EDP-diagram
Gesamtenergie W; je Durchlalstromplus /

dvg/dt £ 600V/us Total energy Wi per on-state current pulse
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Bild / Fig. 10
[ RC-Glied/RC-network:  Steuergenerator /
*_50"/ M 1 Pulse generator:
T v @ RIW 3 0,02 *vpplV] ig =1A
- C £0,33pF dig/dt =1A/us
Lastkreis /Load circuit: |

Vbm £67% VDRM
VRM £67% VRRM
dvg/dt £ 600V/us

EDP-Diagramm /EDP-diagram
Gesamtenergie W; je Durchlalstromplus /
Total energy Wy per on-state current pulse
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Bild / Fig. 7

] RC-Glied/RC-network: Steuergenerator /
fsu% ;:-T/gt L = Pulse generator:
i T - R[W 3 0,02 *VDM[V] iG =1A
g C£0,33pF dig/dt =1A/us

Lastkreis /Load circuit:
Vbm £67% VDRM
VRM £50V

dvg/dt £ 100V/us

EDP-Diagramm /EDP-diagram
Gesamtenergie W; je Durchlastromplus /
Total energy Wyt per on-state current pulse
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Bild / Fig. 9
Lo\ T RC-Glied/RC-network: Steuergenerator /
ts"% Pl = Pulse generator:
! RIW 3 0,02 *Vpy[V] ig =1A
J C £0,33pF dig/dt =1A/us

Lastkreis /Load circuit:
Vbm £67% VDRM
VRM £50V

dvg/dt £ 100V/us

EDP-Diagramm /EDP-diagram
Gesamtenergie W; je Durchlaistromplus /
Total energy Wy per on-state current pulse
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Bild / Fig. 11
L 5 | RC-Glied/RC-network: Steuergenerator /
f_s"% [rameN = 1 q} Pulse generator:
it T - }Z R[\M 30,02 *VDM[V] iG =1A
g T C£033uF dig/dt =1A/us
Lastkreis /Load circuit: ]

Vbm £67% VDRM
VRM £50V
dvg/dt £ 100V/us

EDP-Diagramm /EDP-diagram
Gesamtenergie W; je Durchlastromplus /
Total energy Wy per on-state current pulse
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i [ RC-Glied/RC-network:  Steuergenerator /
tson/ M Pulse generator:
ir R[W 3 0,02 *VDM[V] iG =1A
1 T, CEO,33|JF dIG/dt :1A/|JS

Lastkreis /Load circuit:
Vbm £67% VDRM
VRM £67% VRRM
dvg/dt £ 600V/us

EDP-Diagramm /EDP-diagram
Gesamtenergie W; je Durchlalstromplus /
Total energy Wy per on-state current pulse
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